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Информация о продукте

номер части W972GG6JB-18 производитель Winbond Electronics Corporation

Описание IC DRAM 2G PARALLEL 84WBGA Статус бесплатного свидания /
Статус RoHS

Без свинца / Соответствует RoHS

Техническая спецификация W972GG6JB-18.pdf

Время цикла записи - слово,
страница

15ns Напряжение тока - поставка 1.7 V ~ 1.9 V

Технологии SDRAM - DDR2 Поставщик Упаковка устройства 84-WBGA (11x13)

Серии - упаковка Tray

Упаковка / 84-TFBGA Рабочая Температура 0°C ~ 85°C (TC)

Тип установки Surface Mount Уровень чувствительности влаги
(MSL)

3 (168 Hours)

Тип памяти Volatile Размер памяти 2Gb (128M x 16)

Интерфейс памяти Parallel Формат памяти DRAM

Статус бесплатного свидания /
Статус RoHS

Lead free / RoHS Compliant Подробное описание SDRAM - DDR2 Memory IC 2Gb (128M x 16) Parallel 533MHz 350ps 84-WBGA (11x13)

Тактовая частота 533MHz Время доступа 350ps

сопутствующие товары

Связанные теги

номер части: W972GG6JB-18 Изготовитель / Производитель:Winbond Electronics Corporation

описание продукта: IC DRAM 2G PARALLEL 84WBGA Доставить из: Hong Kong

Статус RoHs: Без свинца / Соответствует RoHS Путь отгрузки: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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